Elektrik-Elektronik Miihendisligi Bslimi / Elektrik-Elektronik Mithendisligi Bolimii / Lisans (%100 ingilizce)

Ders Kodu Ders Adi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

EEE200 ELEKTRONIK | 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayi

Dersin Dili : Ingilizce

Dersin Seviyesi . Lisans

Dersin Tipi : Zorunlu

On Kosullar : Yok

Dersin Amaci . Yariiletken malzemeler ve PN ekleminin tanitimasi ile diyot devreleri ve uygulamalarinin gésterilmesi. ki kutuplu eklem transistérler ile baslayarak transistérler
ve transistor devrelerinin sunuimasi, temel iki kutuplu dogrusal yikselteg uygulamalarinin analizi. Devaminda alan etkili transistorler (FET) ile metal-oksit FET'ler
(MOSFET) tzerine kuvvetli vurgu yapilarak bilgi arttirmi ve temel FET dogrusal yikselteglerin incelenmesi.

Dersin igerigi . Yariiletken malzemeler ve 6zellikleri. PN jeklemi. Diyot devreleri. ki kutuplu eklem transistér (BJT), dngerilimleme, temel BJT yilkselticileri. Alan etkili

transistorler (FET), MOSFET transistérler, JFET transistorler. Temel MOSFET ve JFET yukselticileri..

Dersin Kitabi / Malzemesi /
Onerilen Kaynaklar

: Microelectronics: Circuit Analysis and Design, Donald A. Neamen, 4th ed., 2010. Microelectronics Circuits, A. S. Sedra and K. C. Smith, 7th ed., 2015.

Planlanan Ogrenme Etkinlikleri
ve Ogretme Yontemleri

: Anlatim, tartisma, soru ve cevap, problem ¢dzimleri.

Ders igin Onerilen Diger 3 =
Hususlar

Dersi Veren Ogretim Elemanlan : Dr. Ogr. Uyesi Meryem Deniz

Dersi Veren Ogretim Elemani D -
Yardimcilan

Dersin Veriligi : Ylz yize egitim

En Son Giincelleme Tarihi:

Ders Ogrenme Ciktilari

Bu dersi tamamladiginda égrenci :

1 Birkag yariiletken malzeme 6zelligi hakkinda temel bir anlayis kazanir.

2 Bir pn baglantisinin ézelliklerini belirler ve diyot devreleri icin dc analiztekniklerini inceler.
3 Diyotlarin dogrusal olmayan &ézelliklerini uygular.

4 Ug temel yiikselteg yapisinin genel ézelliklerini karsilagtirir.

5 BJT, MOSFET, JFET dewrelerinin dc analiz ve tasarim tekniklerini anlar ve agina olur.

6 Dogrusal yukselteglerin analizinde kullanilan transistérin kiiglk sinyal modellerini kurar.

On Kosullar
Ders Kodu Ders Adi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
Haftallk Konular ve Hazrliklar
Dersin
Ogrenme
Teorik Uygulama Laboratuvar Hazirlik Bilgileri Ogretim Metodlari Ciktilan
1.Hafta *Yariletken malzemeler ve
ozellikleri.
2.Hafta *PN eklemi, diyot uygulamalari.
3.Hafta *Diyot devreleri.
4 Hafta *Zener diyot devreleri.
5.Hafta *Temel iki kutuplu eklem
transistér. Transistdr devrelerinin
DC analiz.
6.Hafta *Temel transistdr uygulamalari.
7.Hafta *Temel transistor yikseltici
yapilari.
8.Hafta *Ara Sinav
9.Hafta *Ortak emitdr yikselteci, ortak-

kollektor yUkselteci (emiter
izleyici), ortak baz yikseltici.

10.Hafta *MOS alan etkili transistor.
11.Hafta *Temel MOSFET uygulamalari.

12.Hafta *MOSFET ylkselteg yapilari,
ortak kaynak yUkselteci, ortak
drain (kaynak izleyici) yUkselteg,
ortak gecis yapisi.

13.Hafta *Cok katl yukseltecler.
14 Hafta *Temel JFET yikseltec.

Degerlendirme Sistemi %



1 \ize : 30,000
2 Kisa Sinav: 30,000

4 Final : 40,000

AKTS s Yiikii

Aktiviteler

Vize / Midterms

Kisa Sinav/ Quizzes

Final / Final

Quiz Hazrrlk / Preparation for quizzes
Teorik Ders Anlatim / Theoretical Lecturing
Ara Sinav Hazrrlkk / Preparation for midterm

Final Sinavi Hazrrlik / Preparation for final
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